


































































































专利名称(译) 传感器支持，超声探头和超声成像设备

公开(公告)号 US9858911 公开(公告)日 2018-01-02

申请号 US14/511511 申请日 2014-10-10

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 WON CHANG YEON
KO HYUN PHILL
KIM SUNG KI
NA JEONG MLN
JO JAE MOON

发明人 WON, CHANG YEON
KO, HYUN PHILL
KIM, SUNG KI
NA, JEONG MLN
JO, JAE MOON

IPC分类号 G10K11/00 A61B8/00 B06B1/06 G01S15/89 G01S7/52 G01S15/02 G10K11/18

CPC分类号 G10K11/002 A61B8/4483 B06B1/0685 G01S15/02 G01S15/8915 G10K11/18 G01S7/52079 G01S7
/5208 A61B8/0866 A61B8/546

代理机构(译) STAAS＆HALSEY LLP

优先权 1020140001250 2014-01-06 KR

其他公开文献 US20150194143A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开提供了换能器支撑件，超声探头和超声成像设备。超声换能器支
撑件包括第一层和第二区域，第一层具有布置有传热材料的第一区域，
第二区域布置有吸声材料，第一区域和第二区域交替布置;第二层具有位
于第一区域下方的第三区域，其中布置有吸声材料，第四区域位于第二
区域下方，其中布置有传热材料。
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